发明内容
本发明的目的在于提供一种利用菱镁矿生产氧化镁晶须的方法，其生产成本低廉、晶须品质好、收率高、方法简便、无环境污染，适用于工业批量生产。           

本发明解决其技术所采用的技术方案是：一种利用菱镁矿生产氧化镁晶须的方法，该方 法是以菱镁矿制成的浆液和可溶性碳酸盐为原料，按Mg2+/CO32-＝1∶0.5～5的摩尔比直接 合成，再经过陈化、过滤、洗涤、干燥制得前驱物，该前驱物经过程序升温煅烧得到氧化镁 粉体，其具体制备步骤是：           

1、将菱镁矿煅烧、粉碎，加水和酸磨成浆液，去除沉淀物和杂质，以其作原料。           

2、将可溶性二价碳酸盐均配成0.1～3.0mol/L的溶液，在室温下将碳酸盐溶液缓慢滴加 到菱镁矿制成的浆液中，碳酸盐溶液的加入量按Mg2+/CO32-＝1∶0.5～5的摩尔比计，以50～ 120转/分搅拌速度搅拌反应5～20分钟，将得到的乳液在室温下陈化5～20小时，过滤、洗 涤，于50～100℃下干燥2～5小时后即得前驱物。           

3、将上述制备的前驱物在400～800℃的温度下以5～20℃/min的升温速率煅烧3～6 小时，即可得到MgO晶须。           

所述的以菱镁矿制成的浆液的氧化镁含量为15g/L，可溶性碳酸盐为碳酸钠、碳酸钾、碳 酸铵和碳酸氢铵中的任何一种，可溶性碳酸盐的摩尔当量为镁离子摩尔当量的0.5～5倍。           

本发明的有益效果是，采用了一种简便易行的方法制备得到氧化镁晶须，产品制备成本 低，所得到的产品分散性好，纯度高。该制备方法易于实现工业化生产。      

附图说明

下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步说明。           

图1为本发明制备的氧化镁晶须的X射线衍射图。           

图2为本发明制备的氧化镁晶须的SEM形貌图。          
